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Sposób wytwarzania kondensatora warc: /oi *ego

\

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
kondensatora warstwowego.
Zasada wytwarzania kondensatora warstwowego jest

znana z patentu RFN nr 892 321 oraz z patentów holen¬
derskich nr 165760 i nr 165829. Zasada ta polega na 5
wykonaniu z folii dielektrycznych kondensatora macie¬
rzystego oraz na jego podziale w kierunku prostopadłym
do płaszczyzny warstw na kondensatory warstwowe.
Wykonanie według tej zasady kondensatora warstwo¬
wego, charakteryzującego się poziomem technicznym 10
porównywalnym z poziomemogólnie przyjętymdla kon¬
densatorów stosowanych wsprzęcie elektronicznym,jest
bardzo trudnym zadaniem. Podział mechaniczny kon¬
densatora macierzystego z bardzo cienkich folii na kon¬
densatory warstwowe, powoduje uszkodzenie krawędzi 15
powierzchni podziału, co niekorzystnie wpływa na war¬
tości współczynnika stratności, rezystancji izolacji oraz
wytrzymałości elektrycznej. Poza tym taki kondensator
warstwowy ma małą wytrzymałość mechaniczną, szcze¬
gólnie na działanie siłprostopadłych dopowierzchni czo- 20
łowych kondensatora, pokrytych warstwą natryskanego
metalu.

Rozwiązanie problemu podziału kondensatora przed¬
stawionejest wpatentach RFN nr 1614 670inr 1764541.
W sposobie według patentu RFN nr 1614670 wew- 25

netrzne i zewnętrzne powierzchnie łuków kondensatora
macierzystego są zabezpieczone przed dokonaniem
podziału folią klejącą.
W sposobie wedługpatentu RFN nr 1764541 podczas

nawijania kondensatora macierzystego, po pewnej ilości 30

warstw folii kondensatorowej zostaje nałożona pewna
ilość warstw zabezpieczających (nie tworzących poje¬
mności) i potem nakłada się warstwy fom" kondensatoro¬
wej następnego kondensatora. Na strony czołowe
takiego kondcnsaiora macierzystego nakłada się metodą
natrysku warstwę metalu, która łączy warstwykondensa¬
tora i warstwy nie tworzące pojemności anastępniedzieli
się go w miejscu usytuowania warstw nie tworzących
pojemności oraz w kierunku prostopadłym do tych
warstw. Zastosowane w tym sposobie warstwy nie two¬
rzące pojemności pozostają w gotowym kondensatorze
jako zewnętrzne warstwy osłaniające i zwiększające jego
wytrzymałość mechaniczną. Najkorzystniejsze własności
mechaniczne kondensatora wykonanego według tego
sposobu uzyskuje się jeżeli powierzchnia warstwy nie
tworzącej pojemności, a tym samym powierzchnia war¬
stwy kondensatorajest większa od powierzchnipodziału
kondensatora.

Wynalazek ma na celu zapewnienie takiego sposobu
wytwarzania, w którym kondensator warstwowy uzy¬
skuje wytrzymałość mechaniczną wystarczającą do speł¬
nienia wymagań mechanicznych stawianych kondensa¬
torom powszechnego użytku.
Sposób wytwarzania według wynalazku polega na

tym, żeprzed podziałem kondensatoramacierzystegona
jego powierzchniach warstw zewnętrznych folii umie¬
szcza siędodatkowąwarstwęnie związanązkondensato¬
rem warstwowym,a po zakończeniu podziałuopasujcie
kondensator koszulką z tworzywa tennokurczhwegp,
przy czym stosunek wielkości powierzchni warstwy
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